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	参数名称
	符号
	测试条件
	最小值
	典型值
	最大值
	漏源击穿电压
	BVDSS
	VGS=0V，ID=250µA
	—
	零栅压漏极电流
	IDSS
	—
	—
	20
	—
	—
	250
	正向栅极漏电流
	IGSSF
	—
	—
	100
	反向栅极漏电流
	IGSSR
	—
	—
	-100
	开启电压
	3.0
	—
	5.0
	导通电阻
	—
	—
	22
	79
	—
	—
	CISS
	—
	5380
	—
	COSS
	—
	410
	—
	Qg
	—
	100
	150
	Qgs
	—
	30
	—
	Qgd
	—
	31
	—

